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(54) 발명의 명칭 유기 발광 표시 장치의 제조 방법

(57) 요 약

본 발명은 고해상도 및 대면적화 적용이 가능한 유기 발광 표시 장치의 제조 방법에 관한 것이다. 

일 예로, 적색, 녹색 및 청색의 서브 화소 패턴들을 가지며, 제 1 면에 상기 적색, 녹색 및 청색의 서브 화소 패

턴들 중 어느 하나와 대응되는 금속 패턴이 형성된 베이스 기판을 준비하는 단계; 상기 금속 패턴을 덮도록 상기

베이스 기판의 제 1 면 위에 발광 물질을 증착하는 단계; 상기 발광 물질의 상부에 패턴 형성용 기판을 배치하는

단계; 및 상기 베이스 기판 중 상기 제 1 면과 반대되는 제 2 면에서 적외선 레이저를 조사하여 상기 금속 패턴

과 대응되는 발광 물질을 상기 패턴 형성용 기판에 증착시킴으로써 유기층을 형성하는 단계를 포함하는 유기 발

광 표시 장치의 제조 방법이 개시된다.  

대 표 도 - 도4e
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

적색, 녹색 및 청색의 서브 화소 패턴들을 가지는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법에 있어서,

제 1 면에 상기 적색, 녹색 및 청색의 서브 화소 패턴들 중 어느 하나와 대응되는 금속 패턴이 형성되고, 그 금

속 패턴을 덮는 보호막이 전면 형성된 베이스 기판을 준비하는 단계;상기 보호막을 덮도록 상기 베이스 기판의

제 1 면 위에 유기 발광 물질을 증착하는 단계;상기 유기 발광 물질의 상부에 패턴 형성용 기판을 배치하는 단

계; 및

상기 베이스 기판 중 상기 제 1 면과 반대되는 제 2 면에서 적외선 레이저를 조사하여, 상기 금속 패턴이 상기

적외선 레이저를 흡수하여 발열하고 상기 보호막을 통해 상기 금속 패턴과 대응되는 유기 발광 물질을 가열함으

로써, 상기 패턴 형성용 기판에 상기 유기 발광 물질이 증착하여 상기 서브 화소 패턴에 대응하는 유기 발광층

을 형성하는 단계를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 베이스 기판은 투명한 유리 기판이나 투명 수지로 형성되고, 

상기 금속 패턴은 몰리브덴(Mo), 몰리브덴 합금, 텅스텐(W) 및 탄탈륨(Ta) 중 어느 하나로 형성되고,

상기 보호막이 SiO2로 형성되는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 3 

삭제

청구항 4 

삭제

청구항 5 

삭제

청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상기 패턴 형성용 기판은 박막 트랜지스터와, 제 1 전극 및 서브 픽셀 정의막을 포함하고, 

상기 패턴 형성용 기판 중 상기 제 1 전극과 상기 서브 픽셀 정의막에 의해 정의된 공간에 형성되는 상기 유기

발광층은 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 및 청색 유기 발광층을 포함하며, 

상기 적색 유기 발광층, 상기 녹색 유기 발광층 및 상기 청색 유기 발광층이 각각 형성될 수 있도록 상기 베이

스 기판을 준비하는 단계와, 상기 유기 발광 물질을 증착하는 단계와, 상기 패턴 형성용 기판을 배치하는 단계

와, 상기 유기 발광 물질을 패턴 형성용 기판에 증착시키는 단계를 반복하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 7 

삭제

청구항 8 

삭제
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발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 고해상도 및 대면적화 적용이 가능한 유기 발광 표시 장치의 제조 방법에 관한 것이다. [0001]

배 경 기 술

최근 정보화 시대에 발맞추어 디스플레이(display) 분야 또한 급속도로 발전해 왔고, 이에 부응해서 박형화, 경[0002]

량화,  저소비전력화  장점을  지닌  평판  표시  장치(flat  panel  display  device  :  FPD)로서  액정  표시  장치

(liquid crystal display device : LCD), 플라즈마 표시 장치(plasma display panel device : PDP), 전기 발광

표시 장치(electroluminescence display device : ELD), 전계 방출 표시 장치(field emission display device

: FED), 유기 발광 표시 장치(organic light emitting display device : OLED) 등이 소개되어 기존의 브라운관

(cathode ray tube : CRT)을 빠르게 대체하며 각광받고 있다.

이  중,  유기  발광  표시  장치는  양극과  음극을  통해  주입된  전공과  전자가  유기층에서  재결합하여  여기자[0003]

(excition)를 형성하고 형성된 여기자로부터의 에너지에 의해 특정한 파장의 빛이 발생하는 현상을 이용한 자체

발광형 표시 소자이다. 이러한 유기 발광 표시 장치는 백 라이트 유닛과 같은 추가적인 면광원을 필요로 하지

않으며, 넓은 시야각과 빠른 응답속도와 얇은 두께를 가지는 이점을 가진다.

한편, 유기 발광 표시 장치의 유기층은 통상적으로 섀도우 마스크를 이용하여 형성된다. 그런데, 섀도우 마스크[0004]

를 이용하여 유기층을 형성하는 경우 섀도우 효과 한계로 인해 유기 발광 표시 장치의 해상도가 떨어지는 문제

가 있다. 또한, 섀도우 마스크는 금속으로 형성되어 크기가 커질수록 쳐지게 되어 유기 발광 표시 장치의 대면

적화 적용을 어렵게 만드는 문제가 있다. 

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 목적은 고해상도 및 대면적화 적용이 가능한 유기 발광 표시 장치의 제조 방법을 제공하는 데 있다.[0005]

과제의 해결 수단

상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 실시예에 따라 적색, 녹색 및 청색의 서브 화소 패턴들을 가지 유기 발[0006]

광 표시 장치의 제조 방법은 제 1 면에 상기 적색, 녹색 및 청색의 서브 화소 패턴들 중 어느 하나와 대응되는

금속 패턴이 형성된 베이스 기판을 준비하는 단계; 상기 금속 패턴을 덮도록 상기 베이스 기판의 제 1 면 위에

발광 물질을 증착하는 단계; 상기 발광 물질의 상부에 패턴 형성용 기판을 배치하는 단계; 및 상기 베이스 기판

중 상기 제 1 면과 반대되는 제 2 면에서 적외선 레이저를 조사하여 상기 금속 패턴과 대응되는 발광 물질을 상

기 패턴 형성용 기판에 증착시킴으로써 유기층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 

상기 베이스 기판을 준비하는 단계에서 상기 베이스 기판은 투명한 유리 기판이나 투명 수지로 형성될 수 있다.[0007]

상기 베이스 기판을 준비하는 단계에서 상기 금속 패턴은 몰리브덴(Mo), 몰리브덴 합금, 텅스텐(W) 및 탄탈륨[0008]

(Ta) 중 어느 하나로 형성될 수 있다.

상기 발광 물질을 증착하는 단계에서 상기 발광 물질은 상기 금속 패턴과 대응되는 서브 화소 패턴의 컬러의 광[0009]

을 발생시키는 유기 물질일 수 있다.

상기 패턴 형성용 기판을 배치하는 단계에서 상기 패턴 형성용 기판은 박막 트랜지스터와, 제 1 전극 및 서브[0010]

픽셀 정의막을 포함할 수 있다.

상기 패턴 형성용 기판 중 상기 제 1 전극과 상기 서브 픽셀 정의막에 의해 정의된 공간에 형성되는 상기 유기[0011]

층은 적색 유기층, 녹색 유기층 및 청색 유기층을 포함하며, 상기 적색 유기층, 상기 녹색 유기층 및 상기 청색

유기층이 각각 형성될 수 있도록 상기 베이스 기판을 준비하는 단계와, 상기 발광 물질을 증착하는 단계와, 상

기 패턴 형성용 기판을 배치하는 단계와, 상기 발광 물질을 패턴 형성용 기판에 증착시키는 단계가 반복될 수

있다.

본 발명의 실시예에 따라 적색, 녹색 및 청색의 서브 화소 패턴들을 가지 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은[0012]
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상기 베이스 기판을 준비하는 단계와 상기 발광 물질을 증착시키는 단계 사이에 상기 금속 패턴을 덮도록 상기

베이스 기판의 제 1 면에 보호막을 형성하는 단계를 더 포함할 수 있다.

상기 보호막을 형성하는 단계에서 상기 보호막이 SiO2로 형성될 수 있다.[0013]

발명의 효과

본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은 포토리소그래피 방법 등에 의해 형성되는 금속 패[0014]

턴을 이용하여 적외선 레이저 조사 방법에 의해 패턴 형성용 기판에 유기층을 형성함으로써, 포토리소그래피 방

법에 의해 구현될 수 있는 고해상도 적용이 가능한 유기 발광 표시 장치를 제조하게 할 수 있다. 

또한, 본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은 투명한 유리 기판이나 투명 수지로 형성되[0015]

는 베이스 기판을 이용하여 패턴 형성용 기판에 유기층을 형성함으로써, 기존에 금속층으로 형성되는 섀도우 마

스크를 이용하여 유기층을 형성하는 경우 섀도우 마스크의 크기가 커질수록 쳐지는 문제를 방지하여 대면적화

적용이 가능한 유기 발광 표시 장치를 제조하게 할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 유기 발광 표시 장치의 일 예를 보여주는 단면도이다. [0016]

도 2는 도 1의 유기 발광 표시 장치에서 서브 화소 패턴들의 일 예를 보여주는 단면도이다. 

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법을 보여주는 순서도이다. 

도 4a 내지 도 4e는 도 3의 유기 발광 표시 장치의 제조 방법을 설명하기 위한 단면도들이다. 

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하 도면을 참조하면서 본 발명의 실시예를 통해 본 발명을 상세히 설명하기로 한다.[0017]

도 1은 일반적인 유기 발광 표시 장치의 일 예를 보여주는 단면도이고, 도 2는 도 1의 유기 발광 표시 장치에서[0018]

서브 화소 패턴들의 일 예를 보여주는 단면도이다. 

도 1을 참조하면, 일반적인 유기 발광 표시 장치(100)는 패턴 형성용 기판(110), 제 1 전극층(120), 서브 화소[0019]

정의막(130), 유기 발광층(140) 및 제 2 전극층(150)을 포함한다. 이러한 유기 발광 표시 장치(100)는 도 2를

참조하면, 영상을 표시하기 위한 다수의 화소(P)를 포함한다. 상기 다수의 화소(P) 각각은 스캔 신호가 인가되

는 게이트 라인(GL)과 데이터 신호가 인가되는 데이터 라인(DL)에 의해 정의되는 적색(R) 서브 화소, 녹색(G)

서브 화소 및 청색(B) 서브 화소를 포함한다. 여기서, 다수의 적색(R) 서브 화소를 적색(R) 서브 화소 패턴이라

하고, 다수의 녹색(G) 서브 화소를 녹색(R) 서브 화소 패턴이라 하며, 다수의 청색(G) 서브 화소를 청색(R) 서

브 화소 패턴이라 하기로 한다. 상기 게이트 라인(GL)과 데이터 라인(DL)은 패턴 형성용 기판(110)에 형성되어

있다.

상기 패턴 형성용 기판(110)은 일면과 타면을 포함하며, 유기 발광층(140)에서 출사되는 빛이 투과할 수 있도록[0020]

투명한 유리 기판이나 투명 수지로 형성된다. 상기 투명 수지로는 예를 들어, 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA),

폴리에틸렌테레프탈레이트(PET),  폴리에틸렌나프탈레이트(PEN),  폴리프로필렌아디페이트(PPA),  폴리이소시아네

이트(PI) 등이 사용될 수 있다. 도시 하진 않았지만, 상기 패턴 형성용 기판(110)은 게이트 라인(GL)과 데이터

라인(DL)에 연결된 스위칭 박막 트랜지스터와, 스위칭 박막 트랜지스터와 유기 발광층(140) 사이에 연결된 구동

박막 트랜지스터를 포함한다. 

상기 제 1 전극층(120)은 패턴 형성용 기판(110) 상에 형성된다. 상기 제 1 전극층(120)은 정공(Hole)을 공급하[0021]

는 양극으로서 작용할 수 있으며, 유기 발광층(140)에서 발생된 빛이 투과될 수 있도록 한다. 상기 제 1 전극층

(120)은 투명한 전극 물질, 예를 들어 ITO(Indium Tin Oxide)로 형성될 수 있다. 

상기 서브 화소 정의막(130)은 적색(R) 서브 화소, 녹색(G) 서브 화소 및 청색(B) 서브 화소를 정의하도록 제 1[0022]

전극층(120)의 가장 자리를 덮도록 패턴 형성용 기판(110)  상에 형성되어,  유기 발광층(140)의 적색 유기층

(140R), 녹색 유기층(140G) 및 청색 유기층(140B)이 형성될 공간을 제공한다. 상기 서브 화소 정의막(130)은 절

연성 재료, 예를 들어 폴리이미드, 감광성 수지, 산화 실리콘 등으로 형성될 수 있다.   

상기 유기 발광층(140)은 제 1 전극층(120) 상에 형성되며, 제 1 전극층(120)으로부터 공급되는 정공과 제 2 전[0023]
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극층(150)으로부터 공급되는 전자의 재결합(Recombination)에 의해 빛을 발생시킨다. 이를 위해, 상기 유기 발

광층(140)은 제 1 전극층(120)에 차례로 접하는 정공 주입층(미도시)과 정공 수송층(미도시)을 포함하며, 제 2

전극층(150)에 차례로 접하는 전자 주입층(미도시)과 전자 수송층(미도시)을 포함하고, 정공 수송층과 전자 수

송층 사이에 개재되어 정공과 전자가 실질적으로 재결합되어 빛을 발생하는 유기층(140R, 140G, 140B)을 포함한

다. 여기서, 상기 유기층(140R, 140G, 140B)은 적색 유기층(140R), 녹색 유기층(140G) 및 청색 유기층(140B)으

로 구분된다. 상기 적색 유기층(140R)은 적색의 광을 발생시킬 수 있는 유기 물질로 형성되고, 녹색 유기층

(140G)은 녹색의 광을 발생시킬 수 있는 유기 물질로 형성되며, 청색 유기층(140B)은 청색의 광을 발생시킬 수

있는 유기 물질로 형성된다. 

상기 제 2 전극층(150)은 유기 발광층(140) 상에 형성된다. 상기 제 2 전극층(150)은 전자(Electron)를 공급하[0024]

는 음극으로서 작용할 수 있으며, 유기 발광층(140)에서 발생된 빛이 반사되어 패턴 형성용 기판(110) 방향으로

출사될 수 있도록 한다. 상기 제 2 전극층(150)은 전자를 원할하게 공급하기 위해 일함수가 낮은 금속, 예를 들

어 알루미늄, 은, 네오듐-알루미늄 합금, 금-알루미늄 합금, 마그네슘-은합금 중 선택된 어느 하나로 형성될 수

있다. 한편, 상기 제 1 전극층(120)과 제 2 전극층(150)은 극성을 달리할 수 있다. 이 경우, 정공 주입층, 정공

수송층, 전자 주입층 및 전자 수송층의 위치가 달라질 수 있다.  

상기와 같은 유기 발광 표시 장치(100)는 유기 발광층(140)을 밀봉할 수 있도록 봉지 기판을 더 포함할 수[0025]

있다.  위에서는  유기  발광층(140)에서  발생하는  빛이  패턴  형성용  기판(110)으로  출사되는  것으로

설명하였으나, 봉지 기판으로 출사될 수 있도록 유기 발광 표시 장치(100)가 구현될 수도 있다. 

다음은, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법에 대해 설명하기로 한다. [0026]

본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는 패턴 형성용 기판(도 1의 110)을 형성하는 단계와, 제 1 전[0027]

극층(도 1의 120)을 형성하는 단계와, 서브 화소 정의막(도 1의 130)을 형성하는 단계와, 유기 발광층(도 1의

140)을 형성하는 단계와, 제 2 전극층(도 1의 150)을 형성하는 단계를 포함할 수 있다. 아래에서는, 본 발명의

일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법에서 유기 발광층(140) 중유기층(도 1의 140R, 140G, 140B)

의 형성 단계에 대해 구체적으로 설명하기로 한다. 

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법을 보여주는 순서도이고, 도 4a 내지 도[0028]

4e는 도 3의 유기 발광 표시 장치의 제조 방법을 설명하기 위한 단면도들이다. 

도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은 베이스 기판 준비 단계(S1),[0029]

보호막 형성 단계(S2), 발광 물질 증착 단계(S3), 패턴 형성용 기판 배치 단계(S4) 및 적외선 레이저 조사 단계

(S5)를 포함한다. 

도 4a를 참조하면, 상기 베이스 기판 준비 단계(S1)에서는 제 1 면(10a)에 적색, 녹색 및 청색의 서브 화소 패[0030]

턴들(도 2 참조) 중 어느 하나와 대응되는 금속 패턴(20)이 형성된 베이스 기판(10)이 준비된다. 도 4a에서는,

예를 들어 도 2의 A-A' 선 부분의 적색 서브 화소 패턴과 대응되는 금속 패턴(20)이 베이스 기판(10)의 제 1 면

(10a)에 형성되는 것이 도시되었다. 상기 베이스 기판(10)은 예를 들어 유리 기판일 수 있으며, 금속 패턴(20)

은 적외선 레이저를 잘 흡수할 수 있는 물질, 예를 들어 몰리브덴(Mo), 몰리브덴 합금, 텅스텐(W), 탄탈륨(Ta)

중 어느 하나로 형성될 수 있다. 여기서, 상기 금속 패턴(20)은 포토리소그래피 방법 등을 이용하여 형성될 수

있다. 

도 4b를 참조하면, 상기 보호막 형성 단계(S2)에서는 금속 패턴(20)을 덮도록 베이스 기판(10)의 제 1 면(10a)[0031]

에 보호막(30)이 형성된다. 상기 보호막(30)은 베이스 기판(10)에 조사되는 고온의 적외선 레이저에 의해 발광

물질(도4c의 40)이 손상되는 것을 방지한다. 한편, 고온의 적외선 레이저의 조사량을 조절하는 경우 보호막(3

0)의 생략이 가능하다. 여기서, 상기 보호막(30)은 증착 방법 등을 이용하여 예를 들어 SiO2 로 형성될 수 있다. 

도 4c를 참조하면, 상기 발광 물질 증착 단계(S3)에서는 증착 방법 등을 이용하여 발광 물질(40)이 베이스 기판[0032]

(10)의 제 1 면(10a) 상에, 구체적으로는 보호막(30) 상에 전면적으로 증착된다. 여기서, 상기 발광 물질(40)은

금속 패턴(20)과 대응되는 서브 화소 패턴의 컬러의 광을 발생시키는 유기 물질, 예를 들어 적색의 광을 발생시

킬 수 있는 유기 물질일 수 있다. 이는 도 4a에서 금속 패턴(20)이 적색(R) 서브 화소 패턴과 대응되게 형성되

어 패턴 형성용 기판(도 4e의 110)에 적색 유기층(140R)을 형성시키기 위함이다. 물론, 상기 금속 패턴(20)이

녹색(G) 서브 화소 패턴 또는 청색(B) 서브 화소 패턴과 대응되게 형성되면, 보호막(30) 상에 증착되는 발광 물

질은 녹색의 광을 발생시킬 수 있는 유기 물질 또는 청색의 광을 발생시킬 수 있는 유기 물질일 수 있다. 한편,

금속 패턴(20) 상에 보호막(30)이 형성되지 않으면, 발광 물질(40)은 금속 패턴(20)을 덮도록 베이스 기판(10)
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이 제 1 면(10a) 상에 직접 증착되어 형성된다.

도 4d를 참조하면, 상기 패턴 형성용 기판 배치 단계(S4)에서는 발광 물질(40)의 상부에 도 1의 패턴 형성용 기[0033]

판(110)이 배치된다. 여기서, 베이스 기판(10)과 패턴 형성용 기판(110)은 서로 이격 간격을 가질 수 있으며,

서로 밀착될 수도 있다. 한편, 도 4d에서 패턴 형성용 기판(110)은 제 2 전극층(도 1의 150)이 형성되기 전의

상태이며,  스위칭  박막  트랜지스터와  구동  박막  트랜지스터와  서브  화소  정의막(도  1의  130)이  생략된

상태이다. 

도 4e를 참조하면, 상기 적외선 레이저 조사 단계(S5)에서는 베이스 기판(10) 중 제 1 면(10a)과 반대되는 제 2[0034]

면(10b)에서 적외선 레이저(IR Laser)가 조사된다. 상기 적외선 레이저(IR Laser)가 베이스 기판(10)에 조사되

면, 금속 패턴(20)이 적외선 레이저(IR Laser)의 열을 흡수하여 가열되며 이 가열에 의해 금속 패턴(20)과 대응

되는 발광 물질(도 4d의 40)이 패턴 형성용 기판(110)에 증착되게 한다. 이에 따라, 패턴 형성용 기판(110) 중

금속 패턴(20)과 대응되는 영역에는 유기층, 예를 들어 적색 유기층(140R)이 형성되고, 베이스 기판(10) 중 금

속 패턴(20)을 제외한 영역에는 나머지 발광 물질(40a)이 남게된다. 상기와 같이 패턴 형성용 기판(110)에 어느

하나의 서브 화소 패턴, 예를 들어 적색(R) 서브 화소 패턴과 대응되는 적색 유기층(140R)이 형성된 후에는, 도

4a 내지 도 4e의 단계를 반복하여 나머지 녹색 유기층(140G)과 청색 유기층(140B)이 형성된다. 한편, 본 발명에

서 적색 유기층(140R), 녹색 유기층(140G) 및 청색 유기층(140B)의 형성 순서는 제한되지 않으며, 어느 것부터

형성되어도 무방하다.

상기와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은 포토리소그래피 방법 등에 의해[0035]

형성되는 금속 패턴(20)을 이용하여 적외선 레이저 조사 방법에 의해 패턴 형성용 기판(110)에 유기층(140R,

140B, 140B)을 형성할 수 있다. 따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은 포토

리소그래피 방법에 의해 구현될 수 있는 고해상도 적용이 가능한 유기 발광 표시 장치를 제조하게 할 수 있다. 

또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은 투명한 유리 기판이나 투명 수지로 형성[0036]

되는 베이스 기판(10)을 이용하여 패턴 형성용 기판(110)에 유기층(140R, 140B, 140B)을 형성할 수 있다. 따라

서, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은 기존에 금속층으로 형성되는 섀도우 마스

크를 이용하여 유기층을 형성하는 경우 섀도우 마스크의 크기가 커질수록 쳐지는 문제를 방지하여 대면적화 적

용이 가능한 유기 발광 표시 장치를 제조하게 할 수 있다.

본 발명은 첨부된 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술 분야[0037]

에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을

것이다.

부호의 설명

100: 유기 발광 표시 장치                 110: 패턴 형성용 기판[0038]

120: 제 1 전극층                         130: 서브 화소 정의막

140: 유기 발광층                         140R: 적색 유기층

140G: 녹색 유기층                        140B: 청색 유기층

150: 제 2 전극층
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[标]发明人 CHO KI SUL
조기술
SEO SEONG MOH
서성모
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

有机发光显示器的制造方法技术领域本发明涉及一种能够实现高分辨率
和大面积应用的有机发光显示器的制造方法。例如，该方法包括制备具
有红色，绿色和蓝色子像素图案的基础基板，并且具有与第一表面上的
红色，绿色和蓝色子像素图案中的一个对应的金属图案;在基底基板的第
一表面上沉积发光材料以覆盖金属图案;在发光材料上设置图案形成基板;
并且，通过在基底基板的与第一表面相对的第二表面上照射红外激光来
形成有机层，以在基板上沉积与金属图案对应的发光材料，用于图案形
成，公开了一种制备它的方法。
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